Обозначение зарубежных радиоэлементов 

 

Американская система JEDEK
1-я цифра: 

1 - диод
2 - транзистор
3 - тиристор

За цифрой следует буква N и серийный номер. 

Пример: 1N4148, 2N5551



Европейская система PRO ELECTRON
Первая буква - код материала:

A - германий
B - кремний
С - арсенид галлия
R - сульфид кадмия

Вторая буква - назначение:

A - маломощный диод
В - варикап
С - маломощный, низкочастотный транзистор
D - мощный, низкочастотный транзистор
Е - туннельный диод
F - маломощный высокочастотный транзистор
G - несколько приборов в одном корпусе
Н - магнитодиод
L - мощный высокочастотный транзистор
М - датчик Холла
Р - фотодиод, фототранзистор
Q - светодиод
R - маломощный регулирующий или переключающий прибор
S - маломощный переключающий транзистор
T - мощный регулирующий или переключающий прибор
U - мощный переключающий транзистор
Х - умножительный диод
У - мощный выпрямительный диод
Z - стабилитрон

Пример: BC547C, BUZ11, BU508 



Японская система JIS
Первый элемент - цифра:

0 - фотодиод, фототранзистор
1 - диод
2 - транзистор
3 - тиристор

Второй элемент - буква S (Semiconductor)

Третий элемент - тип прибора:

А - высокочастотный р-п-р транзистор
B - низкочастотный р-п-р транзистор
С - высокочастотный п-р-п транзистор
D - низкочастотный п-р-п транзистор
Е - диод Есаки
F - тиристор
G - диод Ганна
Н - однопереходной транзистор
I - полевой транзистор с р-каналом
К - полевой транзистор с п-каналом
М - симметричный тиристор (семистор)
Q - светодиод
R - выпрямительный диод
S - слаботочный диод
Т - лавинный диод
V - варикап
Z -стабилитрон

Четвертый элемент обозначает регистрационный номер

Пятый элемент - одна или две буквы - обозначает разные параметры для одного типа прибора.

Пример: 2SA273 (A373), 2SD1555Н(D1555) 

